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Telefunken Diode 1N484A

Datasheet

1N484 A

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode
Anwendungen: Allgemeain
Applications: General purposes
Abmessungen in mm
Dimensions in mm
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Penodische Spilzensparrspannung
Repatitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse vollage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

:p = 1ms

Periodischer Durchlafspitzenstrom
Repatitive paak forward current

DurchlaBstrom
Forward current

Verustleistung
Power dissipation
= 5mm, 1 = 45°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstempearaturbereich
Storage temperalure range

Unrm

Eam
Team

Nomgehiuse

Case

51 A2 DIN 41 BBOD
JEDEC DO 7
Gewicht - Waight
max. 0.3g

150 W
130 W
2 A
850 mA
200 il
250 m¥W
175 C
=55 +175 "
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TN484 A

Kenngrében Min. Typ.
Characteristics

1= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otferwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
e = 100 mA Ur

Sperrstrom
Reverse cLrrant
U = 125V 'm

Up = 125V, fj = 150°C I

Durchbruchspannung
Breakdown vollage
f|:| = 100 pA {".I:BH:I 150

Dicdenkapazitat
Diode capacilance
Ug = 10V, /= 05MHz Cp
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